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В современных средствах связи широко используются силовые интегральные микросхемы, на 
которые при производстве и эксплуатации могут воздействовать электростатические разряды (ЭСР). 
Несмотря на множество теоретических и практических работ, направленных на исследования 
воздействия ЭСР на электронные средства, и повышения их надежности, актуальным остается 
рассмотрение вопроса моделирования тепловой нестационарности в системе токоведущих элементов 
силовых микросхем при воздействии контактного разряда статического электричества [1—5].

Производим построение последовательности действий алгоритма трехмерного моделирования 
тепловой нестационарности в системе токоведущих элементов силовых микросхем при воздействии 
контактного разряда статического электричества рисунок 1.
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Рисунок 1 -  Схема алгоритма 3D моделирования тепловой нестационарности

Рассмотрим описание отдельных блогов алгоритма более подробно:
Постановка задачи -  произвести трехмерное моделирование тепловой нестационарности 

в системе токоведущих элементов силовых микросхем при воздействии контактного разряда 
статического электричества.

Определение условий -  описать граничные условия и учесть внешние и внутренние 
воздействующие факторы.

Построение математической модели -  производим учет всех формул и других математических 
составляющих для организации математической модели.
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Выбор вычислительной системы -  производим выбор вычислительной системы для трехмерного 
моделирования тепловой нестационарности в системе токоведущих элементов силовых микросхем 
при воздействии контактного разряда статического электричества с учетом всех преимуществ 
и недостатков, а также, -  доступности.

Ввод габаритных размеров -  производим построение 3D визуального физического тела 
з вычислительной моделирующей системе (ВМС), ввод габаритных размеров.

Контроль тела: соответствует -  тело подошло: если «да» -  далее, если «нет» -  «Ввод габаритных 
размеров».

Выбор составляющих процесса -  производим выбор физических составляющих протекающего 
процесса в вычислительную математическую систему (ВМС).

Ввод начальных и граничных условий -  осуществляем ввод (изменение) начальных и граничных 
условий в ВМС.

Ввод математической модели -  осуществляем ввод математической модели в ВМС.
Запуск 3D: произошел -  производим запуск 3D модели тепловой нестационарности в системе 

токоведущих элементов силовых микросхем при воздействии контактного разряда статического 
электричества в ВМС, если запуск произошел, то далее, если нет -  «Выбор составляющих процесса».

Вывод результатов -  вывод результатов в графическом виде в ВМС в виде графиков, изменений 
пзета 3D модели, таблиц.

Анализ результатов: устраивают -  производим анализ полученных результатов ВМС, если 
результаты устраивают, то далее, если нет, то возвращаемся к пункту «Ввод начальных условий»).

Вывод полученных данных -  осуществляем запись полученных данных на какой-либо носитель 
информации.

Таким образом, мы получили рабочий алгоритм трехмерного моделирования тепловой 
нестационарности в системе токоведущих элементов силовых микросхем при воздействии 
контактного разряда статического электричества.
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